
INSTYTUT TE CHN OLOGI! ELEKTRONOWEJ
al. Lotnikow 32146, 02-668 Warszawa

http ://www. ite.waw. pl

DYREKTOR I RADA NAUKOWA
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

uprzejmie zawiadamiają, że

30 maja 2017 roku o godzinie 12:00

siedzibie InsĘtutu, Warszawa, Al. Lotników 32146 bud. VI, pokój 120 (I piętro) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ,
której autorem jest

mgr inż. Jakub Kaczmarski

T}tuł rozplawy: ooNanostructure and Transport Properties of In-Ga-Zn-O
Amorphous Thin Films and Their Applications
in Transparent and Flexible Electronics"

Promotor: Dr hab. inż. Eliana Kamińska - Instytut Technologii Elektronowej

Recenzenci: Prof. dr hab. Marek Godlewski _ InsĄłut Fizyki PAN
prof. dr hab. inż. Danuta kaczmarek _ politechnika wrocławska
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Z rozprawąmożna zapomać się w Bibliotece ITE, a ze streszczeniem i recenzjami takźę na stronie:
hĘ://www.rada-naukowa.ite.waw.pl/przewody-doktorskie.html
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